DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA
CQYP18 :

Dioda elektroluminescencyjna wykonana z arsenku galu
stanowi Zrédlo promieniowania podczerwonego o stru-

 mieniu ciaglym lub modulowanym, Stosuje sie jg w ukta-

dach komutacji i lokacji optycznej, w ukladach automa-
tyki i kontroli oraz w technice pomiarowej.

Obudowa diody jest ceramiczno-metalowa ze szklanym
oknem. ’
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DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartosci parametréw eksploatacyjnych

Napiecie wsteczne Ur <6V
Prad przewodzenia Ir < 200 mA
Moc catkowita;
tamb = 298 K (25°C) Piot << 350 mW
Zakres temperatury
pracy tamb 233...328 K (—40...55°C)

Parametry charakterystyczne

Dlugo$é fali promie-
niowanej
przy Ir = 200 mA
Szeroko§é charaktery-
styki widmowej
dla +0,5 Pe max
Moc promieniowania
przy Ir = 200 mA
Napiecie przewodzenia
przy Ir =200 mA
Prad wsteczny
przy Ur=6 V
Pojemno$é catkowita
przy fp =1 MHz;
Upr=0V
Rozbiezno§é wiazki
promieniowanej
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Charakterystyka statyczna I = f(U)
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ZAKEAD DOSWIADCZALNY
POLPRZEWODNIKOW

PRZY INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa

Telefon: 43143139 Teleks: 813 219




